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Optischer Empfanger 650nm 156 MBit/s

1 Allgemeine Beschreibung

Der Empfanger ist speziell ausgelegt fur die schnelle Da-
tenlibertragung mit Kunststofflichtwellenleiter. Er besteht
aus einer Photodiode mit integriertem Transimpedanz-
verstarker und einer PECL kompatiblen Ausgangsstufe.
Die interne "AC’-Kopplung des Empfangers ermdglicht
Datenlbertragungsraten von 4MBit/s bis zu 156MBit/s
bei einer hohen Eingangsempfindlichkeit.

2 Anwendungen

Aufgrund der Datenrate von 156MBit/s (NRZ), den guten
optischen und mechanischen Eigenschaften, findet das

Bauelement eine Vielzahl von Anwendungsmdglichkei-
ten: Bild 1  Optische Empfénger

*  optische Netzwerke
*  Industrieelektronik

*  Automatisierung 5 EigenSChaften
*  650nm Photo-Empfanger
3 Bestellinformation +  -22dBm Eingangsempfindlichkeit
+  156MBit/s
.. PECL Ausgang
Ausfiihrung Bestellnummer F-SMA Anschlu®
F-SMA 905EM650SM403 .« F-ST Anschluf
F-ST 905EM650ST403 -  Kunststoffgehduse aus leitfahigem Material

«  wellenl6tfahig
»  geeignet fur Lichtwellenleiter 980/1000um

4 MafRzeichnungen
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Bild 2 BemalBungen und Pinbelegung
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6 Schaltbild
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Bild 3 Schaltbild
7 Schaltungsbeispiel
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Bild 4 Schaltungsbeispiel
Hinweise:
Vermeiden Sie Stérsignale auf den Versorgungs-
leitungen.

Platzieren Sie einen 100nF Entkoppelkondensa-
tor so nah wie mdglich an den Empfanger.
Halten Sie die Leiterbahnen fir GND und Data
so kurz wie mdglich. Abweichend von normalen
PECL Ausgangen kdnnen bei dem Empfanger
keine 50Q AbschluRwiderstande verwendet
werden (siehe Ausgangsstrom unter Grenzwer-
te[10]).

Vermeiden Sie Fremdlichteinstreuung.
Schitzen Sie den Empfanger vor Verschmut-
zung.

8 Layouthinweis

Das Gehause des Empfangers besteht aus einem
hochleitfahigem Kunststoff.

Bei der Platzierung und Leiterbahnentflechtung auf
der Leiterplatte ist darauf zu achten das keine uner-
winschten Kurzschliisse von Potentialen durch das
Gehause erfolgen.

Die Befestigungspins sind leitfahig mit dem Gehause
verbunden.

Kleine Abstandshalter auf der Gehduseunterseite er-
moglichen die Leiterbahnentflechtung auf der Bestlick-
kungsseite der Leiterplatte.

Im Bereich der Abstandshalter ( siehe Bild 5 rote Mar-
kierungen) sollten keine Leiterbahnen verlegt werden.

=

Bild 5 Gehauseunterseite stand-off area

9 Gehausekopplung

Die Schirmwirkung des Gehauses kann durch eine
entschprechende Beschaltung erzielt werden, ohne das
Signalpotentiale auf des Gehause gelegt werden mis-
sen. Bei der Dimensionierung der Entstérbauelemente
ist auf die gewlinschte Spannungsfestigkeit zu achten.
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Bild 6 Gehausekopplung
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10 Grenzwerte

Belastungen die liber die als "Grenzwerte’ angegebenen hinausgehen kénnen das Bauelement dauerhaft
beschidigen. Die Grenzwerte stellen Belastungsgrenzen des Bauelementes dar. Der dauerhafte Betrieb mit
diesen Werten wird nicht empfohlen, da die Zuverldassigkeit des Bauelementes darunter leiden kann.

Parameter Symbol Wert Einheit
Max. Ausgangsstrom lour 8 mA
Ausgangsspannung Vour -0,5 bis Vcc + 0,5 \

Betriebsspannung Vee -0,5 bis 7 \
Leistungsaufnahme Pax . 250 mwW
Derating 1,7mW / °C ab 25°C
Betriebstemperatur T, or -20 bis +70 °C
Lagertemperatur Tog -40 bis +85 °C
Léttemperatur Tsoer 230°C fiir 5 sec. °C

11 Technische Daten

Parameter Symbol Bedingung Min Typ Max Einheit
Betriebsspannung Vee 4,75 5 5,25 \%
Datenrate fy Bi-Phase NRZ 4 - 156 MBit/s
Stromaufnahme lec R onp = 3kQ - - 40 mA
Ausgangspegel H Vou loy = -1TMA 3.9 - 4.3 \%
Ausgangspegel L Vo lo. = -0,5pA 2.9 - 3.4 \%
min. Eingangsleistung P, min A =650nm - - -22 dBm
max. Eingangsleistung P, max A =650nm -2 - - dBm
t C....=3pF 3 ns
Schaltzeiten ' Loaa ™ P - -
t, R onp = 3kQ 3 ns
Pulsverzerrung PWD -3 3 ns
Jitter t 3 ns
12 Definition Schaltzeiten
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Bild 7 Signalverlauf

Alle Informationen in den Datenblattern von Ratioplast-Optoelectronics GmbH wurden nach besten Wissen und
Gewissen erstellt. Sie werden regelméRig kontrolliert und aktualisiert. Fiir eventuell noch vorhandene Irrtiimer
oder Fehler wird keine Haftung iibernommen. Anderungen vorbehalten.
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